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	摘要(中)	本文是探討氫氣對成長類鑽碳膜的影響，研究中薄膜是利用雷射誘發化學氣相沉積法，以氫氣、乙烯和氬氣為反應氣體，沉積在Si（100）、P型晶片上，藉以找出最重要的沉積參數。薄膜的組成與結構是由SEM、Dektak、FTIR與Raman光譜技術來檢測之。實驗結果顯示氫含量的增加有助於薄膜形成sp3鍵結，而且抑制石墨的產生。另外，我們也在薄膜中發現了天然鑽石才有的 1332cm-1峰值。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 雷射誘發化學氣相沉積法
★ 鑽石薄膜	關鍵字(英)	
      	  ★ LCVD
★ Diamond films
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